
证券代码：603063             证券简称：禾望电气             公告编号：2021-135 

 

 

深圳市禾望电气股份有限公司 

关于收到上海证券交易所问询函的回复公告 

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

 

 

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”或“禾望电气”）于 2021

年 12 月 3 日收到上海证券交易所《关于对深圳市禾望电气股份有限公司关联资

产收购相关事项的问询函》（上证公函【2021】2954 号，以下简称“《问询函》”），

并于 2021 年 12 月 4 日披露了《禾望电气关于收到上海证券交易所问询函的公

告》（公告编号：2021-133）。 

公司收到《问询函》后高度重视，积极组织相关人员就《问询函》内容进

行讨论分析，对《问询函》所提的问题进行逐项落实，现就《问询函》中的有

关问题回复如下： 

问题一、公告披露，清纯半导体主要从事半导体设计，成立时间不足 9 个

月，团队人数共 10 人，其中研发人员 5 人（含兼职 3 人），主要研发产品为 SiC

功率器件，目前处于研发阶段。请公司补充披露：（1）清纯半导体目前的经营

场所和面积、固定资产、无形资产的具体构成和账面金额，说明其是否具备基

本生产经营条件和状态；（2）清纯半导体团队成员的具体构成和主要成果，其

中研发人员负责的主要设计研发产品和职责，说明兼职研发人员的具体工作方

式，如何保障研发进度；（3）清纯半导体主要在研产品和具体进展，包括具体

产品名称和类型、所处具体研发阶段、性能参数、样品测试情况，预计达到可

应用状态的时间；（4）清纯半导体的业务模式、盈利模式，具体说明是否已获

得终端客户验证，是否有客户意向订单，是否已与代工厂建立合作关系；（5）

结合前述问题详细说明清纯半导体实现销售、盈利尚需经过的阶段、取得的资



质或相关手续以及时间周期，并提示相关风险。 

答复： 

（1）清纯半导体目前的经营场所和面积、固定资产、无形资产的具体构成

和账面金额，说明其是否具备基本生产经营条件和状态 

截至本回复出具日，清纯半导体目前的经营场所在上海市宝山区逸仙路

2816 号 1 幢 17 层 B1703 室，经营场所面积 675 平方米。截至 2021 年 10 月 31

日，清纯半导体固定资产账面价值 34.00 万元，无形资产账面价值 22.00 万元，

具体构成如下： 

项目 账面价值（万元） 比例 

固定资产： 
  

办公电脑 10 29.41% 

办公家具 24 70.59% 

小计 - 100.00% 

无形资产： 
  

公司网站 2 9.09% 

管理软件 20 90.91% 

小计 - 100.00% 

因此，清纯半导体目前有固定的生产经营场所，具备必要的生产经营条件。 

（2）清纯半导体团队成员的具体构成和主要成果，其中研发人员负责的主

要设计研发产品和职责，说明兼职研发人员的具体工作方式，如何保障研发进

度 

截至本回复出具日，清纯半导体团队包括 10 人，其中人员构成如下： 

项目 人数 

研发人员 5 

管理人员 3 

其他人员 2 

合计 10 

清纯半导体创始人张清纯博士为公司的主要团队负责人，兼任复旦大学特



聘教授，上海市碳化硅功率器件工程技术研究中心主任。张清纯本科毕业于清

华大学电子工程系，在美国南卡罗莱纳大学电子工程系取得博士学位。

2001-2019 年间，张清纯在多家国际领先公司参与和领导其碳化硅功率器件的

研究和产业化，迄今在国际期刊和会议上多次发表各类 SiC 器件最新成果，有

超过 100 篇科技论文和专著、拥有 100 多项美国及国际专利。 

清纯半导体研发人员主要负责碳化硅二极管、碳化硅 MOSFET 的设计和先

进工艺的开发。目前，清纯半导体研发人员中有张清纯等 3 人同时兼任复旦大

学特聘教授、研究员和研发工程师，另有 2 名全职研发人员，核心研发人员拥

有深厚的积累和对器件的理解，5 名研发人员均在现场工作，2 名兼职人员和 1

名全职人员共同开发设计版图和工艺，1 名全职人员负责器件测试，1 名兼职人

员负责产品应用。公司自 2021 年 3 月成立至今已申请发明专利 7 项，实用新型

1 项，研发工作进展顺利，可以保障研发进度。 

（3）清纯半导体主要在研产品和具体进展，包括具体产品名称和类型、所

处具体研发阶段、性能参数、样品测试情况，预计达到可应用状态的时间 

清纯半导体主要的在研产品包括 1200V 碳化硅二极管、1200V 碳化硅

MOSFET，均属于碳化硅功率器件。清纯半导体针对前述在研产品，目前已建

立以客户需求为导向的研发体系，制定了《项目立项管理办法》《产品质量先

期策划控制程序》《设计和开发控制程序》等研发流程控制文件，产品研发流

程主要包括立项、产品设计与开发、产品试生产、产品量产四个阶段。 

研发阶段 具体工作 

立项阶段 

首先由市场部提供市场分析、风险评估和项目需求建议书，研发部门在此分

析基础上提出产品初步构思方案，并完成可行性分析报告，主要包括技术、

生产、成本等方面的分析。其次由市场部组织项目审查会议，项目初步审查

通过成立 

产品设计与

开发阶段 

根据客户及法律法规、有害物质、包装、质量等要求，结合类似产品开发经

验，编写设计阶段的潜在失效模式分析并进行评审，对版图、工艺进行设计。

研发人员依据样件生产过程中的产品设计图纸、初始流程图等完成工艺设计

评审、产品过程流程图，同时完成样件生产报告等 

试生产阶段 

公司按试生产计划、作业指导书等文件委托代工厂进行工程批样片生产作

业，并在试生产阶段收集异常问题、并根据工程批样品的测试结果，对试生

产中出现的问题继续优化改进产品，提升产品良率 



量产阶段 

公司接受首批量产订单，供应链部门按订单计划安排生产，做好生产准备工

作，委托代工厂进行生产、委托封装厂进行封装和测试，达到测试标准后的

产品交付给客户。在产品销售后，市场销售部按照《客户满意度管理程序》

规定与客户进行全面的沟通协调，以对产品进行必要的改进及缺陷纠正，满

足客户的需求并总结项目经验 

截至目前，清纯半导体的碳化硅二极管、碳化硅 MOSFET 在研产品的所处

具体研发阶段、性能参数、样品测试情况，预计达到可应用状态的时间情况如

下： 

名称 所处研发阶段 样品测试情况 
预计达到可应

用状态时间 

1200V 碳化硅二极管 

试生产阶段：第一代产

品的研发已完成，其设

计、工艺已定型，工程

样品已经完成各项测

试 

客户端正在上机测试 
客户正在做整

机测试 

1200V 碳化硅

MOSFET 

试生产阶段：工程批流

片成功，正在测试以固

化设计和工艺 

正在进行封装测试 

预计 2022 年 1

季度可以给客

户送样，根据客

户验证进度安

排量产 

公司推出的 1200V30A 碳化硅二极管的器件关键参数情况： 

参数 单位 清纯半导体 S1D30120B 备注 

VRRM V 1200  

IR uA 
1 typ 

100 max 
TJ=25℃ 

IFAV A 15 / 30 TC=152℃ 

VF 
V 1.4 TJ=25℃，IF=15A 

V 1.9 TJ=175℃，IF=15A 

IFSM 
A 140 TC=25℃, tp=10ms 

A 95 TC=110℃, tp=10ms 

QC nC 86  

Tjop ℃ -55~175℃  

Tstg ℃ -55~175℃  

Package  TO-247-3  



外观  

 

 

电气连接  

 

 

使用功率半导体器件测试系统对样品进行常温和高温下的静态电气参数情

况： 

测试参数 样品序号 测试结果 IR BVR VFper leg 

测试条件 
Bias1   IR<100uA BVR>1200V VF<2.0V 

Bias2   VR=1200V IR=100uA IF=15A 

室温 

1 pass 0.917uA   1741 V  1.357 V 

2 pass 1.119uA   1739 V  1.360 V 

3 pass 1.096uA   1739 V  1.359 V 

4 pass 0.826uA   1739 V  1.359 V 

5 pass 1.075uA   1735 V  1.357 V 

6 pass 1.058uA   1734 V  1.357 V 

7 pass 1.118uA   1736 V  1.357 V 

8 pass 1.065uA   1733 V  1.359 V 

9 pass 1.363uA   1705 V  1.352 V 

10 pass 1.414uA   1713 V  1.356 V 

150℃ 

1 pass  5.912 uA   1695 V  1.738 V 

2 pass  6.692 uA   1698 V  1.707 V 

3 pass  6.036 uA   1675 V  1.747 V 

4 pass  3.534 uA   1731 V  1.724 V 

5 pass  6.825 uA   1690 V  1.743 V 

6 pass  6.822 uA   1683 V  1.719 V 

7 pass  6.149 uA   1708 V  1.749 V 

8 pass  5.258 uA   1701 V  1.720 V 

9 pass  7.531 uA   1673 V  1.720 V 

10 pass  7.172 uA   1674 V  1.700 V 

175℃ 
1 pass  10.39 uA   1638 V  1.852 V 

2 pass  9.150 uA   1646 V  1.819 V 



3 pass  11.79 uA   1616 V  1.867 V 

4 pass  9.928 uA   1693 V  1.821 V 

5 pass  11.34 uA   1628 V  1.864 V 

6 pass  10.45 uA   1630 V  1.827 V 

7 pass  9.693 uA   1653 V  1.865 V 

8 pass  9.341 uA   1653 V  1.829 V 

9 pass  11.55 uA   1605 V  1.855 V 

10 pass  10.57 uA   1619 V  1.821 V 

1200V 碳化硅 MOSFET 产品还处于研发阶段，截至目前还没有参数。 

（4）清纯半导体的业务模式、盈利模式，具体说明是否已获得终端客户验

证，是否有客户意向订单，是否已与代工厂建立合作关系 

清纯半导体自成立以来，建立了以客户需求为导向的研发体系，制定了《项

目立项管理办法》、《产品质量先期策划控制程序》、《设计和开发控制程序》

等研发流程控制文件，虽然成立时间较短，但已在短期内基本建立了涵盖产品

所需技术领域的研发团队、测试团队、销售团队、售后团队。公司主要业务模

式为通过自身技术研发，实现碳化硅二极管、碳化硅 MOSFET 等碳化硅功率器

件的设计、测试，并通过与外部代工厂和封装厂的合作，在产品通过客户认证

后，实现最终产品的量产和销售。 

在生产环节，公司采取了 Fabless 模式，对于芯片及单管产品生产采用委托

加工模式。公司专注于芯片的研发和设计，将设计好的芯片委托给芯片代工企

业制造，目前公司已经与积塔半导体建立了代加工生产的合作关系。公司利用

芯片代工企业强大的芯片生产能力来满足公司芯片需求，实现产品链的一体化

构建。公司在单管产品的封装与测试环节与通富微电子、长电科技等公司已初

步建立合作关系。 

在销售环节，公司采取了直销为主、经销为辅的方式。在直销模式下，公

司通过网络宣传、派出经验丰富的营销和技术团队进行业务走访、参加国内外

各种行业展会等方式向下游客户推介产品，并根据客户需求推荐使用方案并展

开销售活动；在经销模式下，公司通常与营销能力较强且具备较强专业知识、

行业经验和市场资源的经销商合作，利用经销商的渠道和经验拓展客户资源，



扩大市场占有率。 

同时，公司的盈利模式主要为通过向客户提供满足其要求的产品获取销售

收入，产品的增值部分即为公司的盈利来源。 

截至本回复出具日，清纯半导体的在研产品尚未取得终端客户的验证，产

品认证工作尚在推进过程中，已在代工厂进行流片多次，合作情况良好，代工

厂可给予产能保障。 

（5）结合前述问题详细说明清纯半导体实现销售、盈利尚需经过的阶段、

取得的资质或相关手续以及时间周期，并提示相关风险 

清纯半导体产品在实现销售、盈利前通常经过产品立项、设计开发、试生

产、通过认证并获得量产订单、与代工厂合作生产、规模化销售，最终实现盈

利等多个阶段，具体阶段情况如下： 

 

清纯半导体目前主要的在研产品为 1200V 碳化硅二极管、1200V 碳化硅



MOSFET；目前 1200V 碳化硅二极管已通过可靠性测试、1200V 碳化硅 MOSFET

已完成工程批流片试验，正处于试生产阶段。上述产品在研发测试成功，并通

过客户认证后即可获取量产销售订单并实现销售，在达到规模化销售后则可实

现盈利，无需取得相关资质或履行相关审批程序。 

截至本回复出具日，清纯半导体尚处于成立初期，由于碳化硅功率器件从

技术开发、产品设计、测试等环节均存在较高难度，所需时间周期和投入较大，

最终产品量产和公司盈利尚存在不确定性。如果清纯半导体研发的产品无法顺

利通过产品测试、客户认证，则存在无法实现最终量产和销售的风险，对清纯

半导体未来业务发展和未来业绩增长产生不利影响。 

独立董事意见： 

经核查，我们认为清纯半导体目前具备必要的生产经营条件，业务模式与

盈利模式合理；清纯半导体团队成员行业经验与研发实力较强，研发人员工作

方式和责任划分合理，可保障产品研发进度；清纯半导体主要在研产品进展情

况良好，在研产品尚未取得终端客户的验证，产品认证工作尚在推进过程中；

清纯半导体尚处于成立初期，如果研发的产品无法顺利通过产品测试、客户认

证，则存在无法实现最终量产和销售的风险。 

问题二、公告披露，清纯半导体注册资本约 500 万元，其前两大股东实缴

进度仅约10.79%，公司控股股东累计投入约2000万元，占各方投入总额的94.8%。

截至 2021 年 9 月 30 日，清纯半导体净资产为 1921.94 万元。请公司补充披露：

（1）清纯半导体成立至今主营成本构成、研发投入情况，是否与目前产品所处

研发阶段相匹配，投入与产出是否符合行业情况；（2）除控股股东外其余各方

实际投入较少但股权比例较高的原因和合理性，是否存在损害上市公司利益的

情形。 

答复： 

（1）清纯半导体成立至今主营成本构成、研发投入情况，是否与目前产品

所处研发阶段相匹配，投入与产出是否符合行业情况 

截至 2021年 10月 31 日，清纯半导体仍处于产品研发阶段，尚未实现销售，



未发生营业成本。 

自 2021 年 3 月 11 日成立之日至 2021 年 10 月 31 日期间，清纯半导体累计

发生研发费用 138.17 万元，主要进行了 1200V 碳化硅二极管、1200V 碳化硅

MOSFET 等方面的研发工作。研发费用主要用于支付研发人员工资、试验片的

流片和测试费用，其中研发人员工资 5.37 万元、试验片流片 55.08 万元、测试

费用 74.40 万元。目前清纯半导体研发使用的画图软件为免费的 lasi 软件，后

续会考虑采购 EDA 软件。清纯半导体的核心技术团队拥有丰富的行业经验与

深厚的个人技术积累，为其产品研发奠定了坚实的基础，研发投入与产品所处

研发阶段相匹配。 

清纯半导体作为一家半导体研发设计型公司，成立时间较短，前期规模较

小，现阶段投入与产出符合行业常规特征。 

（2）除控股股东外其余各方实际投入较少但股权比例较高的原因和合理性，

是否存在损害上市公司利益的情形 

截至本回复出具之日，清纯半导体各股东的出资情况如下： 

股东名称 
认缴金额

（万元） 
出资比例 

实缴金额

（万元） 

实际投资

金额（万

元） 

背景 获得股权时间 

QINGCHUN JON ZHANG

（张清纯） 
346.500 63.7198% 46.50 46.50 

公司创始人，入

股成本为 1 元每

注册资本 

2021-4-30 

上海矽臻企业管理中心（有

限合伙） 
84.287 15.5000% - - 

创始股东，入股

成本为 1 元每注

册资本；清纯半

导体的员工持股

平台 

2021-3-11 

深圳市平启科技有限公司 50.000 9.1948% 50.00 2,000.00 

非创始股东，公

司成立 3 个月后

增资入股，入股

价格经各方协商

确定 

2021-6-18 

李敏 31.50 5.7927% 31.50 31.50 

创始股东，入股

成本为 1 元每注

册资本 

2021-3-11 



深圳市新甄半导体投资合伙

企业（有限合伙） 
31.500 5.7927% 31.50 31.50 

创始股东，入股

成本为 1 元每注

册资本 

2021-3-11 

合计 543.787 100.00% 159.50 2,109.50 
除平启科技外均

为创始股东 
/ 

截至 2021 年 10 月 31 日，该公司注册资本除员工持股平台上海矽臻企业管

理中心和大股东 QINGCHUN JON ZHANG 尚未完成实缴外，其他股东均已实

缴到位。第一大股东拟在近期完成实缴义务。 

综上，除平启科技外其余各方为清纯半导体的创始股东和员工持股平台，

创始股东和员工持股平台均按照 1 元/注册资本的价格出资。公司成立后，随着

业务逐渐开展，研发和经营活动预期逐步明确，后续引入股东估值高于创始股

东，导致创始股东和员工持股平台实际投入较少但股权比例相对较高。平启科

技基于对清纯半导体具体经营情况的判断，以及对创始人和核心技术团队的认

可，经协商确定了增资价格，禾望电气受让该部分股权不存在损害上市公司利

益的情形。 

独立董事意见： 

经核查，我们认为清纯半导体的核心技术团队拥有丰富的行业经验与深厚

的个人技术积累，为其产品研发奠定了坚实的基础，研发投入与产品所处研发

阶段相匹配；其成立时间较短，前期规模较小，现阶段投入与产出符合行业常

规特征；平启科技基于对清纯半导体具体经营情况的判断，以及对创始人和核

心技术团队的认可，经协商确定了增资价格，禾望电气受让该部分股权不存在

损害上市公司利益的情形。 

问题三、公告披露，本次交易拟收购清纯半导体 9.1948%的股权，整体估

值为 2 亿元，溢价率 940.62%，交易作价的依据为控股股东前期总投资金额。

请公司补充披露：（1）清纯半导体历次股权转让估值及依据，并结合同行业

可比公司和可比案例情况，说明本次交易的估值合理性，是否存在损害上市公

司利益的情况；（2）公司收购少数股权的主要考虑和合理性，是否存在主动

迎合市场概念炒作的情形。 

答复： 



（1）清纯半导体历次股权转让估值及依据 

2021 年 3 月 11 日，深圳市新甄半导体投资合伙企业（有限合伙）、上海

矽臻企业管理中心（有限合伙）、李敏共同出资设立清纯半导体，价格均为 1

元每注册资本。清纯半导体设立时的股权结构如下： 

股东名称 认缴金额（万元） 出资比例 

上海矽臻企业管理中心（有限合伙） 40.50 9.00% 

深圳市新甄半导体投资合伙企业（有限合伙） 31.50 7.00% 

李敏 378.00 84.00% 

合计 450.00 100.00% 

2021 年 4 月 30 日，李敏将其持有的 346.5 万元出资额平价转让给

QINGCHUN JON ZHANG。此次转让系因为QINGCHUN JON ZHANG为美籍，

为缩短注册时间，先由李敏代持其股份成立该公司后将代持股份转让给创始人

QINGCHUN JON ZHANG，公司性质变更为中外合资企业。本次转让后清纯半

导体的股权结构如下： 

股东名称 认缴金额（万元） 出资比例 

QINGCHUN JON ZHANG 346.50 77.00% 

上海矽臻企业管理中心（有限合伙） 40.50 9.00% 

深圳市新甄半导体投资合伙企业（有限合伙） 31.50 7.00% 

李敏 31.50 7.00% 

合计 450.00 100.00% 

2021 年 6 月 18 日，清纯半导体注册资本由 450 万元增加至 500 万元，新

增的 50 万元由深圳市平启科技有限公司认购，平启科技出资 2,000 万元，其中

50 万元计入清纯半导体的注册资本，1,950 万元计入清纯半导体的资本公积。

平启科技此次增资清纯半导体价格为 40 元/注册资本，所对应的整体估值为 2

亿元，主要是考虑到清纯半导体自设立后已平稳运行 3 个多月，经营团队逐步

到位，研发工作进展顺利，因此增资价格由各方协商给予一定溢价。此次增资

完成后，公司股权结构如下： 

股东名称 认缴金额（万元） 出资比例 



QINGCHUN JON ZHANG 346.50 69.30% 

上海矽臻企业管理中心（有限合伙） 40.50 8.10% 

深圳市平启科技有限公司 50.00 10.00% 

李敏 31.50 6.30% 

深圳市新甄半导体投资合伙企业（有限合伙） 31.50 6.30% 

合计 500.00 100.00% 

2021 年 12 月 6 日，清纯半导体注册资本由 500 万元增加至 543.787 万元，

新增的 43.787 万元由上海矽臻企业管理中心（有限合伙）认购，认购价格为 1

元每注册资本。上海矽臻企业管理中心（有限合伙）为清纯半导体的员工持股

平台，本次增资目的是进行核心员工的股权激励，增资价格由各方协商所确定。

此次增资完成后，公司股权结构如下： 

股东名称 认缴金额（万元） 出资比例 

QINGCHUN JON ZHANG 346.500 63.7198% 

上海矽臻企业管理中心（有限合伙） 84.287 15.5000% 

深圳市平启科技有限公司 50.000 9.1948% 

李敏 31.500 5.7927% 

深圳市新甄半导体投资合伙企业（有限合伙） 31.500 5.7927% 

合计 543.787 100.0000% 

（2）结合同行业可比公司和可比案例情况，说明本次交易的估值合理性，

是否存在损害上市公司利益的情况 

经查询近期交易案例，未找到与清纯半导体产品类型、研发阶段、财务状

况均相似的可比案例。平启科技以 2 亿元估值增资清纯半导体，此次又平价将

其所持有股份转让给上市公司，价格均经各方协商确定，在确定价格时考虑了

清纯半导体的核心团队优势、研发工作进展等因素，估值具备合理性。 

同时，公司第一大股东平启科技承诺，若本次交易完成后一年内清纯半导

体对应目前股东持股的融资估值低于 2 亿元，韩玉将会对上市公司进行相应补

偿，补偿金额为（2 亿元-后续对外融资估值）*9.1948%。 

综上，本次交易的估值经各方协商确定，且公司控股股东做出了相关承诺，



不存在损害上市公司利益的情况。 

（3）公司收购少数股权的主要考虑和合理性，是否存在主动迎合市场概念

炒作的情形 

功率半导体作为电能转换的核心器件，广泛应用于光伏、风电、新能源汽

车、工业控制和轨道交通等领域，是公司主要产品光伏逆变器、风电变流器的

关键部件。随着公司业务的持续发展以及主流技术的不断进步，公司对功率半

导体产品提出了更高的能效要求，一方面需要进一步提升性能并控制成本，另

一方面在全球缺芯的大背景下，需要拓展供应商渠道，寻找国内具有稳定供货

能力的供应商。 

目前，美、日、欧等国家在高端碳化硅的技术成熟度及市场占有率上仍然

明显领先于中国，国内市场约 80%的碳化硅功率器件仍依赖于进口，成本也相

对较高。为保障国家新能源革命战略顺利推进，我国已将碳基材料纳入“十四五”

原材料工业相关发展规划，并将碳化硅复合材料、碳基复合材料等纳入“十四五”

产业科技创新相关发展规划；进一步降低成本并实现进口替代，将会是该行业

未来一段时期内的重点发展目标。 

综上，公司出于保障未来碳化硅功率器件供应稳定性、降低成本、实现国

产替代等因素考虑，看好碳化硅功率器件行业发展，基于对清纯半导体核心团

队的认可以及对未来合作前景的预期，选择收购其少数股权，符合公司的业务

经营需要和行业发展趋势，不存在主动迎合市场概念炒作的情形。 

独立董事意见： 

经核查，我们认为本次交易的估值经各方协商确定，且公司控股股东做出

了相关承诺，不存在损害上市公司利益的情况；公司出于保障未来碳化硅功率

器件供应稳定性、降低成本、实现国产替代等因素考虑，看好碳化硅功率器件

行业发展，基于对清纯半导体核心团队的认可以及对未来合作前景的预期，选

择收购其少数股权，符合公司的业务经营需要和行业发展趋势，不存在主动迎

合市场概念炒作的情形。 

问题四、公告披露，清纯半导体目前有包括控股股东平启科技在内的 5 名



股东，其中平启科技和新甄半导体为公司的关联方。请公司穿透披露清纯半导

体除平启科技外 4 名股东上层持股主体情况，并说明与公司具体的关联关系和

其他协议或利益安排。 

答复： 

清纯半导体除平启科技外 4 名股东上层持股主体情况如下： 

（1）QINGCHUN JON ZHANG 

QINGCHUN JON ZHANG 为清纯半导体的控股股东及实际控制人，清纯半

导体的一级股东。 

（2）李敏 

李敏为清纯半导体副总经理，清纯半导体的一级股东。 

（3）上海矽臻企业管理中心（有限合伙） 

上海矽臻企业管理中心（有限合伙）现有两名合伙人，其中 QINGCHUN JON 

ZHANG 持股比例为 95%，自然人朱贺持股比例 5%（朱贺为清纯半导体财务人

员），为清纯半导体的二级股东。 

（4）深圳市新甄半导体投资合伙企业（有限合伙） 

新甄半导体的股权结构如下： 

股东名称 出资比例 具体情况 

韩玉 49.80% 公司董事长、实际控制人；清纯半导体二级股东 

阮世良 25.00% 
高斯宝电气 CEO，高斯宝电气有 SiC 半导体产品采

购需求；清纯半导体二级股东 

深圳前海众创实业投资合

伙企业（有限合伙） 
25.00% 清纯半导体二级股东 

刘济洲 0.20% 公司董事、董事会秘书；清纯半导体二级股东 

合计 100.00%  

深圳前海众创实业投资合伙企业（有限合伙）的股权结构如下： 

股东名称 出资比例 具体情况 



林海扬 41.18% 高斯宝电气总经理，清纯半导体三级股东 

阮世良 33.20% 高斯宝电气 CEO，清纯半导体三级股东 

高晖 9.45% 清纯半导体三级股东 

肖伟云 8.26% 清纯半导体三级股东 

谌晓文 4.59% 清纯半导体三级股东 

李微 3.32% 清纯半导体三级股东 

合计 100.00%  

综上，除新甄半导体、平启科技、穿透后股东韩玉和刘济洲外，其余 3 名

清纯半导体股东及其穿透后的股东与公司不存在关联关系；公司与除平启科技

外的其余 4 名清纯半导体股东及其穿透后的股东不存在其他协议或利益安排。 

独立董事意见： 

经核查，除新甄半导体、平启科技、穿透后股东韩玉和刘济洲外，其余 3

名清纯半导体股东及其穿透后的股东与公司不存在关联关系；公司与除平启科

技外的其余 4 名清纯半导体股东及其穿透后的股东不存在其他协议或利益安排。 

问题五、请公司和全体董事、监事和高级管理人员以及控股股东、实际控

制人全面自查近期买卖公司股票的情况，并按照《上海证券交易所上市公司内

幕信息知情人报送指引》相关要求，报送内幕信息知情人名单以供交易核查。 

答复： 

经自查，公司高级管理人员肖安波先生和梁龙伟先生在本次交易事项公告

前 6 个月存在买卖公司股票情况，具体买卖公司股票情况如下： 

姓名 职务 交易日期 
买卖

方向 

交易数量

（股） 
交易方式 交易背景 

肖安波 副总经理 2021-11-3 卖出 1,000,000 大宗交易 

由于肖安波先生不是公司第三

届董事会和监事会成员，未参

与审议相关议案，与本次交易

无关 

梁龙伟 副总经理 2021-12-2 买入 45,000 股权激励 由于梁龙伟先生不是公司第三



期权行权 届董事会和监事会成员，未参

与审议相关议案，与本次交易

无关 

公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在本次交易

事项公告前 6 个月不存在买卖公司股票情况。公司已按照《上海证券交易所上

市公司内幕信息知情人报送指引》相关要求报送内幕信息知情人名单。 

独立董事意见： 

经核查，除肖安波先生和梁龙伟先生外，公司其他董事、监事、高级管理

人员、控股股东、实际控制人在本次交易事项公告前 6 个月不存在买卖公司股

票情况。公司已按照《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》相

关要求报送内幕信息知情人名单。 

特此公告。 

深圳市禾望电气股份有限公司董事会 

2021 年 12 月 17 日 


